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[57]申請專利範圍
1.　一種多鐵性之鐵磁材料複合薄膜結構，其構成包含一基體，以及依序層疊設於該基體上
之鐵電層，係設於該基體上；一超巨磁阻磁性層，係設於該鐵電層上；一多鐵材料層係

設於該超巨磁阻磁性層上。

2.　依據申請專利範圍第 1項所述之多鐵性之鐵磁材料複合薄膜結構，其中該鐵電層化學式
可為 Bi3-x Ax Ti3 O12 。

3.　依據申請專利範圍第 1項所述之多鐵性之鐵磁材料複合薄膜結構，其中該超巨磁阻磁性
層化學式可為 La0.7-x Lnx Pb0.3 MnO3 。

4.　依據申請專利範圍第 1項所述之多鐵性之鐵磁材料複合薄膜結構，其中該多鐵材料層化
學式可為 Bi1-x Bx FeO3 (鐵酸鉍)。

圖式簡單說明

第一圖：係本創作之組合剖面圖。

第二圖：係本創作薄膜披覆成型步驟方塊圖。
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